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KEKONDUKSIAN ELEKTRIK FILEM NIPIS KLOROFIL (KLO) DAN
POLI (3-TIOPENE ASID ASETIK) (P3TAA) DALAM SEL SOLAR BULK
HETEROJUNCTION

ABSTRAK

Poli (3-tiopena asid asetik) (P3TAA) adalah dianggap sebagai bahan pemancar yang
paling sesuai kerana kestabilannya yang tinggi dan ciri-ciri luminositi fluksnya dalam
molekul dan sesuai untuk diaplikasikan dalam pelbagai bidang termasuk bidang sensor
cahaya ataupun sel solar. Kajian ini bertujuan untuk menyediakan dan mencirikan filem
nipis campuran P3TAA+Klo sebagai sensor cahaya. la meliputi proses penyediaan filem
nipis campuran P3TAA+Klo melalui kaedah elektrokimia dengan menggunakan alat
Elektrokimia Impedans Spektroskopi (EIS). Filem nipis campuran P3TAA+Klo yang
terhasil dikaji dalam aspek sifat elektriknya.. Alat Penduga Empat Titik digunakan untuk
mendapatkan nilai voltan filem nipis campuran P3TAA+Klo bagi menghasilkan nilai
kekonduksian. Kekonduksian filem nipis campuran P3TAA+Klo di dalam gelap adalah
5 x 10® S/m dan di bawah cahaya nampak pula nilai kekonduksian ialah 9.28 x 10
S/m..Berdasarkan graf dapat dibuktikan bahawa kekonduksian gabungan filem nipis
campuran P3TAA+Klo semakin meningkat apabila keamatan cahaya turut bertambah
tetapi dalam julat yang kecil. Oleh itu, gabungan filem nipis campuran P3TAA+Klo
adalah sesuai digunakan sebagai sensor cahaya ataupun dalam sel solar pada keamatan
cahaya nampak di sekitar 10 hingga 50 W/m’. Dicadangkan juga pendopan ditambah
pada gabungan campuran P3TAA+Klo untuk meningkatkan ciri-ciri kekonduksian,
kandungan dan jenis pembawa cas serta menambahkan lagi julat keamatan cahaya pada
kadar yang lebih tinggi untuk menghasilkan nilai kekonduksian yang lebih tinggi untuk
digunakan sebagai sensor peka cahaya.



ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF POLY (3- TIOPHENE ACETIC ACID)
(P3TAA) AND CHLOROPHYLL IN BULK HETEROJUNCTION SOLAR CELL

ABSTRACT

Poly (3-tiopena acetic acid) (P3TAA), is presently considered as one of the most reliable
emitting materials because of its excellent stability and luminescent properties is suitable
to apply in many field including light sensor field or solar cell. The objective of this
research is to prepare and characterize the combination P3TAA+Chlo thin film as light
sensor. It includes the preparation process of P3TAA+Chlo thin film through the
electrochemical method wusing Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS).
Combination P3TAA+Chlo thin film was studied in electrical characterization. Four Point
Probe was used to obtain the voltage value of P3TAA+Chlo thin film for producing the
conductivity value. The conductivity of combination P3TAA+Chlo thin film in the dark
obtained was 5 x 10°® S/m and the value of conductivity under visible light intensity
obtained was 9.28 x 10® S/m. From the graph, it was proven that the conductivity of
combination P3TAA+Chlo thin film increased with the increasing light intensity but in a
small of range. As conclusion, the combination P3TAA+Chlo thin film was found to be
potential application as a light sensor or in the solar cell in the range of 10 to 50 W/m? of
visible light intensity. It is recommend to adding doping to the combination P3TAA+Chlo
thin film in order to increase its conductivity, content and charge carrier types and to add
range intensity of light on the high rate for producing the highest value of conductivity for
a light sensor.
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